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BARREIRA DE POTENCIAL

U(x)

0 oL Do ponto de vista classico, uma partfcula cuja energia € menor
para 0<z <L que Uy & incapaz de penetrar na barreira. Mas, do ponto de vista
da mecanica quanticq, ela pode fazé-lo, através de um fenémeno

chamado de tunelamento.




BARREIRA DE POTENCIAL
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BARREIRA DE POTENCIAL
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EXERCICIO -1

Dois fios condutores de cobre sdo separados por uma camada de 6xido isolante (CuO).
Modelando a camada de 6xido como uma barreira quadrada de altura 10,0 eV, estime o
coeficiente de transmissao para penetragao de elétrons de 7,00 eV (a) se a espessura da

camada for 5,00 nm e (b) se a espessura da camada for 1,00 nm.

o.L = fi,iﬁxdﬂ‘)s[ﬁ xlo") = UyY3

U‘ = “D,O V e ‘J,IHO-“ k'}

oL << i

N b U-L_e'uL 11"‘
T(e) = [4 b “[E(U-'&)}(e - )

4
( wl i G,GL)Z _ |: E[HH.‘-‘J_ c-:'{l‘“lﬂ}l _ ‘1'52 . 1031

E: 1,0 e\

0‘) L: 5}01‘10-311‘\*

€

= {2m(V-E) = ﬂl 2¢(90u0™ )% (10-3) % (4,6x40™) 2
f 66310™) /2 [u_’*],L‘)‘ - 4,36
( o )/ e(v-e) (N (10-3)
-4
X = EJ?GHO!M-,' T s (u3€) ‘(‘:},52.:-10“33
- Y




o = !JGHO

9 -1

o L= (196x10%) (1x46”)

0L, L: 8,36

(136) - (156)
£ =

2
} = 1,2u x101
A

-1
T [ 4 -',;(’W) + (1 “‘“‘°1)}




EXERCICIO - 2

Em um dispositivo semicondutor, uma camada de 6xido forma uma barreira com 0,6 nm de
largura e 9 eV de altura entre dois fios condutores. Elétrons chegam a barreira depois de

serem acelerados por uma tensao de 4 V. Que fracdao dos elétrons incidentes consegue

atravessar a barreira por tunelamento?
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